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BD 124

SILIZIUM = NPN = PLANAR = EPITAXIAL - NF -
LEISTUNGSTRANSISTOR

chanis temn:

Gehliuser Metall,
9 A 2 nach DIN 41 BTS

Der Kollektor iat mit dem
Gehluse leitend verbunden.

Filr isolierten Einbau kBnnen
eine Glimmerscheibe (Typ K 30)
und zwei Isolierbuchsen (Typ D)
geliefert werden.

Malangaben in =m.

Kur 1
Koellekter=Sperrspannung Usg p = maX. To W
Kollektor=Emitter=Sperrspannung Upg g = max. 45 ¥
Kollektorstrom, Scheitelwert I‘-’,‘ N = max. 4 A
Gesamtverlustleistung bei ﬁn_ = 100°C Pt-bt = mAX. 10 W
Sperrschichttemperatar '.]' = mAX. 118 %c
Gleichstromverstlirkang

htl'lJ“-n\.', IE-E.I. B = 50
Transit-Frequenz

bei u[:: = 5V, l(: = 280 mA "I' = 120 MH=z

Transistorpaar:

{
Die Different der BasisstrBme bei I = 0,5 A, U = 5V dst Al = 2 mi.

H CE B
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BD 124
Absolute Grenzwerte:  (glltig bis 8, )
Kollektor=Sperrspannung bei ]:'.‘ = 1 mA, lE = 01 UEH g = max. 0 v
Kollektor-Emitter-Sperrspanoung
bei Il: = 200 mA, :II! = O UCE g = Az, 45 v
Em» tter=Sperrspannung  bei IE = D1 Upg o = maz. 6 v
Kollektorstrom, Mittelwert: I. gy = max. 2 A :
Kollektorstrom, Scheitelwert: Il: N = max, A)
Emjitterstrom; Seheitelwert: -:lB N = maz. A
Gesamtverlustleistung: Plnt = BAL. 15 W
Sperrschichttemperatur: lJ = max. 175 "¢
Lagerungstemperatur: lﬂ = min, -85 "c
8, =max. 175 °c
W L nd:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und GehKuseboden: nth G = :,5 grd/w
Wirmeviderstand zwvischen GehBuseboden und Kilhlblech: nth /K 2 0,5 grd/W
1) Oberlastungs-Stromstos
bei UﬂI = TV, tm 1 me: g stop ™ MAX. B A
bei UGE = 20 V, t = 100 pe; e atop = AT-
bei UCE = 35 V, t = 10 ua: ip stop ™ BAX: 4 A
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Kennwerte: (bei & = 25°c)
Kollektor=Heststrom <

bei UCB = 48 V, I= = 01 lﬂﬂ 0 0,8 (= 2) A
Emitter-Heststrom ¢

bei Upy = BV, I, = O lnn 0,1 (¢ 2) pa
Kollektor-Emitter-Restspannung 1}

bei I, = 2 As Uep st 1,0 (& 1,8) v
Basisspanoung 2]

bei U, =8 v, [E = B0 mAs UDE 0,7 v

bei Ucn =0V, IE = 2 A UBE 1,0 v
Glli?hitrﬂITlrltirkﬂﬁ‘ 3

bei U, =5 v, IE = 50 mAs B 60 (= 28)

bei Ugg = 8 V, I, = 0,5 A: B 78 {E 3s5)

bei Upp = BV, I = 2 As B 50 (= 28)
Transit=-Fregquenz

bei HCE =5V, IE = 250 mA, 'N = 38 MHz: IT 120 MHz
Eollektorkapazitit

bei UGB =10V, I,=0, =1 MHz: Ce L1 pF

l} filr die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt

lri = 2V, [E = 2,2 A geht

. 2
=) a['n.b._-'.ﬁ&__l wm =1, 6 mV/grd
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BD 124
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